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前言

　　电工学电子技术课程一直是高等学校工科电子类相关专业学生的必修课程，学好这门课程对以后
其他专业课的学习有着至关重要的影响。
为了适应当前教育事业改革与发展的趋势，满足广大学习电子技术课程读者的需要，我们特地编写了
本书。
　　本书是以秦曾煌主编的《电工学（下册）电子技术.第七版》一书中的练习与思考题和课后习题为
参考而编写的。
本书主要内容包括重点内容提要、练习与思考题解答、课后习题全解三部分。
本书从分析习题的电路模型、条件与结论之间的关系人手，建立清晰的脉络，理清解题思路，使学生
能够掌握分析方法和解题方法，并能在解题过程中灵活运用。
　　本书的主要特点如下：　　1.知识点窍：运用公式、定理及定义点明知识点。
　　2.逻辑推理：阐述习题解答过程的精髓。
　　3.解题过程：概念清晰、步骤完整、数据准确、附图齐全。
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内容概要

　　本书是与秦曾煌主编的《电工学（下册）电子技术·第七版》（高等教育出版社出版）一书配套
的同步辅导和习题解答辅导书。
　　本书按教材内容安排全书结构，各章均包括重点内容提要、练习与思考题解答、课后习题全解三
部分内容。
全书按教材内容，针对各章节全部习题给出详细解答，思路清晰，逻辑性强，循序渐进地帮助读者分
析并解决问题，内容详尽，简明易懂。
　　本书可作为本科非电专业学生和自考生学习电工学课程的辅导材料和复习参考用书，及工科考研
学生强化复习的指导书，也可以作为教师的教学参考书。
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章节摘录

　　解题过程：电子导电是自由电子在外电场作用下定向运动，携带负电荷导电，运动方向与电流方
向相反；空穴导电则是由被原子核束缚的价电子在共价键之间递补空穴，在外电场作用下形成空穴的
定向运动，携带正电荷导电，运动方向与电流方向相同。
　　空穴导电是半导体所特有的，不是自由电子递补空穴所形成的，而是价电子递补空穴形成的，空
穴参与导电，其数量不减。
　　14.1.2 杂质半导体中的多数载流子和少数载流于是怎样产生的？
为什么杂质半导体中少数载流子的浓度比本征载流子的浓度小？
　　解题过程：当在纯净半导体中掺杂时，杂质原子的价电子中多余电子被挤入能级更高的外层，使
之易于挣脱原子核引力的束缚，从而成为自由电子；或者因为杂质原子少了一个价电子，而在共价键
上形成“空位”，“空位”很容易被相邻原子中的价电子填充，于是在相邻原子上形成空穴。
　　掺杂浓度增加，这种自由电子或空穴的数量便远远多于本征激发所产生的自由电子或空穴数量，
形成多数载流子。
　　自由电子或空穴和本征激发的空穴或自由电子复合，使本征激发的空穴或自由电子数量更少，形
成少数载流子。
　　由于复合作用，杂质半导体中少子浓度要比本征载流子浓度小得多。
　　14.1.3 N型半导体中的自由电子多于空穴，而P型半导体中的空穴多于自由电子，是否N型半导体
带负电。
而P型半导体带正电？
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编辑推荐

　　知识点窍　　全真考题　　逻辑推理　　名师执笔　　习题全解　　题型归类
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